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 Widerstand 
 

Isolierschicht-
Feldeffekttransistor, 

selbstsperrend, N-Kanal 

 

Widerstand, veränderbar 
(Potentiometer)  

Isolierschicht-
Feldeffekttransistor, 

selbstsperrend, P-Kanal 

 

Widerstand, veränderbar 
(Trimmer)  Diode 

 
Fotowiderstand (LDR)  Z-Diode 

 

Spannungsabhängiger 
Widerstand (Varistor)  

Backward-Diode 
(Unitunneldiode) 

 

Heißleiter (NTC-
Widerstand)  Schottky-Diode 

 

Kaltleiter (PTC-
Widerstand)  Tunneldiode 

 
Induktivität, Spule, 

Drossel  Thyristordiode(Sidac) 

 

Übertrager, 
Transformator  

Leuchtdiode (LED) 

 
NPN-Transistor 

 
Kapazitäts-Diode 

 
PNP-Transistor 

 
Fotodiode 

 

Leistungs-BIMOS-
Transistor (IGBT)  Breakdown-Diode 

 

Unijunktion-Transistor 
(UJT) 

 

Thyristor 
anodengesteuert 

 

Sperrschicht-
Feldeffekttransistor, 

selbstleitend, N-Kanal  

Thyristordiode 
kathodengesteuert 

 

Sperrschicht-
Feldeffekttransistor, 

selbstleitend, P-Kanal  

Zweirichtungsdiode, 
Diac 

 

Isolierschicht-
Feldeffekttransistor, 

selbstleitend, N-Kanal  

Thyristortriode, Triac 

 

Isolierschicht-
Feldeffekttransistor, 

selbstleitend, P-Kanal  
Zweirichtungs-Thyristor 
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Kondensator 

 

Primärzelle, 
Akkumulator 

 

Gepolter Kondensator, 
Elektrolytkondensator 

 

Photozelle 

 

veränderbarer 
Kondensator  

Leuchtmittel 

 
Quarz  Sicherung 

 


